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ИНФОРМАЦИЯ 

 

  
 

Статьи из журналов «Прикладная физика» и «Успехи прикладной физики»,  
переведенные и опубликованные в англоязычных журналах в 2017 году 

 
Уже более 20 лет одним из основных каналов представления на английском языке отечественных 

научных журналов зарубежному научному, техническому и деловому сообществу является известная 
программа Russian Library of Science, реализуемая совместно силами МАИК "Наука/Интерпериодика" 
(Россия), Pleiades Publishing (США) и Springer (Германия). В рамках этой программы синхронно с 
русскоязычными журналами (в основном, академическими) издаются и распространяются по всему миру 
их англоязычные варианты  в виде отдельных журналов. Следует заметить, что юридически эти 
англоязычные журналы представляют собой уже самостоятельные издания относительно русскоязычных 
оригиналов. Так, они имеют отличные значения ISSN,  а также различных издателей, распространителей 
и т. д. Более того, к статьям отечественного журнала в процессе подготовки его англоязычной 
публикации могут быть добавлены статьи из некоторых других  журналов по отдельным официальным 
договорам (т. н. присоединенные журналы).  

 

Журналы «Прикладная физика»  и «Успехи прикладной физики» являются участниками указанной 
программы Russian Library of Science, причем в рамках одних и тех же договорных документов, что 
подразумевает сотрудничество и координацию редколлегий и редакций обоих журналов в этой 
программе. Необходимо отметить, что эти журналы ориентированы на публикацию материалов по 
последним наиболее значимым достижениям в области физики, имеющих прикладную 
перспективу для науки, техники и технологии, однако первый осуществляет это в виде срочного 
издания кратких статей, а второй – в форме развернутых (программных) статей и обзоров.  
В результате участия в указанной программе значительное число уже опубликованных статей обоих 
журналов дополнительно срочно переводятся на английский язык и печатаются в текущих выпусках 
журналов Plasma Physics Reports (основной журнал – «Физика плазмы») и Journal of Communications 
Technology and Electronics (основной журнал – «Радиотехника и электроника»), естественно, с указанием 
всех исходных данных первоначальной публикации.  

 

Ниже представлены списки статей из журналов «Прикладная физика» и «Успехи прикладной 
физики», уже переведенных и опубликованных в течение 2017 года в указанных англоязычных 
журналах. В каждой нумерованной позиции списка указываются  библиографические данные статьи, 
опубликованной в соответствующем англоязычном журнале, а также все данные исходной 
русскоязычной публикации (в ячейке с фоновой заливкой). 
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